Билет 21

Электр-дырочн переходом наз контакт 2 полупров n и р – типов. Суш прямой и обратный переход. Прям перех: такое подкл, когда потенциал полупр р-типа – полож, а n-типа – отриц. Ток через р-n переход осущ осн носит: из области n в область р – электронами, а из области р в область n – дырками. Вследствие этого проводимость всего образца велика, а сопротивл мало.

Обратн переход. Переключим полюсы источн тока. Тогда при той же разн потенциалов сила тока в цепи окажется значит меньше, чем при прямом переходе. Это обусловл следующ: электр через контакт идут теперь из области р в область n, а дырки из области n в область р. Но в полупр р-типа мало свободн электр, а в полупр n-типа мало дырок. Теперь переход через контакт осущ неосн носителями, число кот мало. Вследствие этого проводимость образца оказывается незнач, а сопротивл – больш. Образ так назыв запирающ слой. Полупр диоды использ в соврем техн для выпрямл перемен тока. В полупр диоде используется св-во p-n перехода. На протяжении половины периода, когда потенциал полупров р-типа полож, ток свободн проходит через 

р-n переход. В следущ  половину периода ток равен нулю. В полупр диоде катодом служит германий, а анодом – индий. Полупр диод имеет целый ряд преимуществ перед электронными двухэлектродными лампами (экономия энергии для получения системой тока, миниатюрность, высокая надежность и большой срок службы). Недостатком полупр диодов явл ограниченный интервал температур, в котором они работают (приблизительно от  -70 до +125˚С).
